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	提名意见
	该成果主要完成人针对我国在后摩尔时代高性能非易失性存储与光电融合芯片领域的重大战略需求，经过十余年系统性攻关，在相变信息材料及器件领域取得重要的理论创新与技术突破：1) 揭示了过冷液相区脆度强弱转变机理，提出“限域异质结构”材料设计新范式，成功突破高结晶速率与高热稳定性之间的固有矛盾，研究成果应邀撰写国际领域著作《Springer Handbook of Glass》章节，凸显国际学术影响力；2) 阐明了相变材料斯宾那多区域的形成与分解动力学机制，攻克多值存储精准调控及稳定循环的瓶颈问题，实现具有百万次稳定循环特性的多值存储器件，达到商用级可靠性水平，受到存储器巨头美光科技公司的关注，展现出产业化应用前景；3) 揭示了光-电-相多物理场耦合机制，提出光电混合集成新架构，实现光电信息的原位转换与协同处理，为光子内存计算、可重构电控光开关与调制器等前沿应用提供了核心技术支撑。
该成果聚焦相变材料“速-稳”协同调控、存储器“态-界”的协同优化以及光电混合处理架构的协同创新，构建覆盖"材料-器件-架构"全链条研究体系，8篇代表性论文发表于Acta Mater.、Nano Lett.、NPG Asia Mater.等权威期刊，被Nat. Rev. Mater.、Sci. Adv.、Adv. Mater.等顶尖期刊广泛引用并获积极评价，工业界亦予以高度关注。成果显著提升了我国在相变信息材料与器件领域的国际影响力，实现了关键核心技术的自主可控，为我国在高性能存储与光电融合芯片技术的发展和产业应用提供了重要理论支撑与技术保障。
提名该成果为浙江省自然科学奖二等奖。





